
  
 
 

 
 

 

Curriculum Fabrizio Tamarri 
 

Il sottoscritto, Fabrizio Tamarri si è diplomato nel 1988 come Perito Industriale Capotecnico, 
specializzazione informatica all’Istituto Tecnico Industriale Statale “Leonardo da Vinci” di Porretta 
Terme (BO) col punteggio di 60/60. 

Dal 1990 ha iniziato a lavorare all’Istituto LAMEL (ora IMM) del CNR. 

Fino al 1996 ha lavorato alla messa a punto di un banco di misura per lo studio dell'elettromigrazione. 
Successivamente si è occupato di processi fotolitografici ed attacchi chimici (wet e R.I.E.) per la 
fabbricazione di dispositivi nella Clean Room di Istituto.  

La sua attività ha riguardato l’implementazione della linea di processo per fette da 4 pollici: acquisto, 
installazione e successiva manutenzione della linea di deposizione fotoresist, delle allineatrici, di un 
impianto RIE per la definizione dei metalli e un Deep Reactive Ion Etching (DRIE) per la definizione di 
strati profondi di ossido di silicio e silicio ad altissimo aspect ratio. 

In particolare, utilizzando il DRIE sono stati realizzati un notevole numero di microsistemi, inseriti in 
progetti europei e nazionali, oltre che in collaborazioni con partner industriali. Il sottoscritto si occupa 
occasionalmente anche del taglio finale dei dispositivi una volta terminato il processo di realizzazione 
su fetta intera 

Dal 2021 è stato inserito nel “DRY Etching Expert Group” nell’ambito dell’iniziativa EuroNanoLab. 

Inoltre si è occupato del rinnovamento delle dotazioni informatiche dei laboratori di fotolitografia 
e dell’aggiornamento del microscopio su cui vengono osservati i dispositivi prodotti e acquisite le 
relative immagini. 
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22. descrizione del titolo: Conferenza 
S Mengali, I Elmi, L Masini, F Bonafè, F Tamarri, M Sanmartin, R Viola, N Liberatore, S Zampolli, 
“GC-QEPAS: A MEMS-enabled portable trace chemical sensor for safety & security applications”, 
Pubblicazione: Transducers 2019 – Eurosensors XXXIII, Berlin (Germany) 23-27 giugno 2019; 
Data: 23/06/2019 

23. descrizione del titolo: Conferenza (Ringraziamento) 
D Marini, L Belsito, L Masini, M A Trujillo, A L Petrus, D Martinez, F Gamero, J M Barrientos, E 
Blanco, A Roncaglia, 
“Acoustic Micro-Optop-Mechanical transducers for crack width measurement on concrete structures from 
aerial robots”, 
Pubblicazione: Transducers 2019 – Eurosensors XXXIII, Berlin (Germany) 23-27 giugno 2019; 
Data: 23/06/2019 

 

24. descrizione del titolo: Conferenza 
B Vazquez Iglesias, M Monticelli, S Rizzi, M Sardone, I Elmi, G C Cardinali, S Zampolli, F 
Mancarella, F Bonafè, F Tamarri, S Galli, M Galli, 
“PICOGC or the revolution in gas-chromatographyc analyses for natural gas applications”, 
Pubblicazione: 27th World Gas Conference (WGC 2018), Washington, DC, USA, 25-29 giugno 2018; 
Data: 25/06/2018 

 
 



 
 
 

 

6 di 15  

25. descrizione del titolo: Relazione tecnica 
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Materials Science Forum, Vol. 768 p. 1027 
Data: 01/01/2008 

 
45. descrizione del titolo: Articolo (Ringraziamento) 

S. Zampolli, I. Elmi, E. Cozzani, GC. Cardinali, A. Scorzoni, M. Cicioni, S. Marco, F. Palacio, J. M. 
Gomez-Cama, I. Sayhan, T. Becker, 
“Ultra-low-power components fora n RFID Tag with physical and chemical sensors”, 

Microsyst Technol (2008), Vol.14 Issue 4 pp 581-588 
Data: 11/10/2007 

 
46. descrizione del titolo: Articolo (Ringraziamento) 

F. Moscatelli, A. Scorzoni, A. Poggi, M. Passini, G. Pizzochero, R. Nipoti, 
“Effects of very high neutron fluence irradiation on p+n junction 4H-SiC diodes”, 
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